UNITRR
CEMI

Uk2ady 4096-bitowych pamigoi statyoznyoh RAM charakte—
rysujq sie:

~ tréjstanowymi wyjdoismi danyoh,

- wapélunymi wejboiami, wyjdoiani dz2nyoh,

‘= pelng kompatybilnodois £ uk2adami TTL.

Ukiady segregowane sy na trsy typy réfnigce sig osa-
sem dostepu.

Uktad wyprowadzen

MCY 7114N...
Pamigé statyczna RAM
.~ 4x1024 bity

(’ informacja wstepna

LSI NMOS
Bramka krzemowa

as [ 18] upp Obudowa CE 81
As [2] 17] Ay
A, [3] 16] Ag
A3 E E Ag
Ao [3] 12] 01/0y
Ay [8 13] oiro,
Opis wyprowadzen
Ay [7] 12) oirog
Uss: Upp - wejscia zasilajace
cs s 1] DI/ AptAg - wejicia adresowe
E j 0‘ GT_ — wejscie wyboru uktadu
_ W~ wejsi )
USS E E R/W R ;:‘e:;::; wyboru rodza
DI/0 | DIVO 4~ :eitzli:/wyikia
N any
DIV0g
DI04
DI/0, -
D|/03
5 . VIV
R/VI LZ%
UKLAD uktADY [ MATRYCA
F OSAMNOX‘:‘N'A WEJSCIA ! PAMIECH
i WEJSCIOWYCH wviscia | 14096 BITOW)
Ugg o= DEKODER DEKODER
Upp ——= KOLUMN WIERSZY

Blokowy schemot wewngirany

62

1T M

Ag Ay Az Ag

A3 A, Ag Ag' Ag Aa




Parametry dopuszc;zalne

) /Uss a 0V/ ~
Wartodé
Oznaczenie Nazwa Jedn, -
, : min max
Uop Napigcie zasilania v -0,5 T
Uy Napigcie na pozostatych v «0,5 T
wyprowadzeniach
Py Moc rozprassgana W 1
~ tamb Temperatura otoczenia w czasie | ©°C 0 +70
pracy ’
tatg Temperatura przechoﬁmnia °c «-40 +125
Parametry charakterystyczne statyczne
st = o
/USS =0 V; ?mb +2570/ .
Wartosé .
Oznacsenie Nazwa Jedn, Warunki pomiaru
; min max :
Usp Napigeie zasilania . v 4,75 | 5,25
U Napigoie wejsciowe w stanie v 2,4
18 wyso;in 3 . '
U Napigoie wejdciowe w stanie v 0,8
L | iokis J ’ !
Iy Prad uplywnodoi wejsé ‘A 10 Uy =0<-5,257V
o : : wejdcia rasem
U Napigoie wyjéciowe w stanie v 2,4 : Isg = =1mA
O wysokim ' oH .
U Napigoie wyjdciowe w stanie v 0,4 I, = 2,1 mA
. 0L niek!l 'f : 7 oL ’
Inp Prad sasilania ;o 120 | Uy = Uy = 5,25V
7 ' wyjéoia otwarte
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Parametry charakterystyczne pojemnos$ci /Uss = 0 Vi tapp = +25%/

: : Wartosé ’
Ospaczenie Nazwa Jedn. Wargnkt
. 1 oax pomiaru
C; Pojouﬁbié wejsciowa | pPF 5
= f = 1 MHz
Co ) Pojemno$¢é wyjsciowa pF 5

Parametry charakterystyczne dynamiczne
/obcigtenie: 1t bramka TTL { pojemnosé 50 pF/

' Wartosé - typ
Oznac Nazwa Jedn.| MCY 7114FA MCY 7114RB MCY T114NC -
min max min ~ max min I Bax
Cykl odczytu ‘
tre Czas cyklu odeczytu ns 200 300 450
tA‘ Czag dostepu wzgledem ns 200 300 450
adresu
U tCO Czas dostgpu wzgledem ns 70 100 100
zezwolenia
SRR (N R v.‘.._.*
tcx Czas opdinienia stanu ns 0 0 ¢
aktywnego We-Wy wzgle- -
dem zezwolenia CS
tOTD Czas opdinienia*stanu ns 40 €0 106
nieaktywnego We-g§
-wzgledem zakazu {
toma | Crzas trwania danych ns 10 10 10
wyjsciowych po zmia- -
nie adresu
Cykl zapisu
tye Czas cyklu zapisu ne 200 300 450
ty Czas zapisu ns 100 150 200
tWR Czas zakonczenia zapi- e 20 (o] o]
su przed zmlang adresu
tom | Czas cpdznienia stanu ns 4C 80 100
nieaktywnego We-Wy
wzgledem zezwolenia
zapisu
tow Czes trwanias danych ns 100 . 150 200
wejsciowych
tﬁH Czas przetrzymanis ur o] o 0
danych we jéciowych
-~ i




" CYKL 0DCZYTU

R

- T
tex Df .
Di/0g+DI/03 { >< X a

Yoro

> ‘ CYKL ZAPISU
e X0
. [e— twr -
[ \\ /,/
tw
——Y -
RIW L § ; § S\‘ y
N — QMWJ.
D|/00+D|/03 J - o
po— tpw -——ete— tpu —
: Definicj
DI1/0g+D1/03 < N inicje
parametréw dynamicznych
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